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BIULETYN

P POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
T |8 KRYSZTALOW (PTWK)
seted POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH
K Nr 27 - 2007
Zarzad Glowny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materiatlow Elektronicznych — Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych
ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa e-mail: apajaczkowska@hotmail.com
Tel.: +48 22 8349949; Fax: +48 22 8349003 pajacz a@itme.edu.pl

Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 e-mail: berko@ifpan.edu.pl

PRZYZNANIE
PROF. DR HAB. ANNIE PAJACZKOWSKIEJ
TYTULU ,,HONOROWY OBYWATEL GMINY KCYNIA”
1 MEDALU ,, ZASEUZONY DLA GMINY KCYNIA

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska otrzymata w 2003 roku tytut ,,Honorowego
Obywatela Gminy Kcynia”, a w 2007 roku - medal ,,Zastuzony dla Gminy Kcy-
nia” za wieloletnia dzialalnos$¢ na rzecz przywrdcenia pamigci polskiego naukowca
profesora Jana Czochralskiego oraz jego miejsca urodzenia, zycia i spoczynku
w miescie Kcynia.

Przedstawita na kilku konferencjach zagranicznych zyciorys 1 dorobek naukowy
Profesora. Inicjowala i wspotorganizowala przy wspétudziale cztonkéw Polskiego
Towarzystwa Wzrostu Krysztalow, ktorego patronem jest prof. Jan Czochralski, wiele
konferencji krajowych 1 mi¢gdzynarodowych (réwniez w Kcyni). Towarzystwo bylto
wspoétfundatorem pomnika Jana Czochralskiego i przy poparciu Instytutu Technologii
Materiatéw Elektronicznych 1 jego Dyrektora dr Zygmunta Luczynskiego wsparto
stworzenie Izby Pamigci poswigconej Profesorowi.

Informacje o dzialalnosci na rzecz Profesora znajduja si¢ na stronie internetowej
Towarzystwa: www.ptwk.org.pl

W zalaczeniu decyzja Rady Miejskiej w Kcyni.

1. Z protokotu z posiedzenia Rady Miejskiej w Kcyni;
wyciag z PROTOKOLU nr X/2003 z Sesji Rady Miejskiej w KCYNI z dnia
11 czerwca 2003 r., w sali Urzgdu Gminy i Miasta w Kcyni:
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a/ w sprawie nadania profesor dr habilitowanej Annie Pajaczkowskiej tytutu:
»Honorowy Obywatel Gminy Kcynia”.

Projekt uchwaty oraz uzasadnienie do uchwaty odczytat Wiceprzewodniczacy
Rady Z.Prusak. Naste¢pnie Przewodniczacy Rady R.Hanioszyn - nadmienil, ze wnio-
sek o nadanie tytuhu prof. dr hab. Annie Pajaczkowskiej ztozyli: Komitet Osiedlowy
nr 2 w Keyni z przewodniczacym J.Kurantem, Szkola Podstawowa im. Jana Czo-
chralskiego w Kcyni oraz Burmistrz Kcyni. Uchwala Nr X/5 5/2003 podjgta zostata
jednogtosnie przez obecnych radnych - 15 radnych obecnych na sali. Przewodniczacy
Rady poinformowal, Zze akt nadania tytulu ,, Honorowy Obywatel Gminy Kcynia”
profesor Annie Pajaczkowskiej zostanie wrgczony w dniu 18 czerwca br. w czasie
jej pobytu na Sesji Mlodziezowej w Kcyni.

2. Informacja z ,,Nakielskiego Czasu”, NC nr 25(397)2003; www.nakielskiczas.pl

,Prof. dr hab. Annie Pajaczkowskiej nadany zostanie tytul ,,Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Kcynia” za przywracanie pamigcei kceynianina, Jana
Czochralskiego. Naukowiec znany jest dzigki jego stynnej i1 szeroko stosowanej na
swiecie metodzie wzrostu krysztalow nazywanej ,,metoda Czochralskiego”. Anna
Pajaczkowska propaguje osobg¢ kcynianina zardwno w kraju, jak i na $wiecie.

Anna Pajaczkowska jest prezeska Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatéw
w Warszawie. Od kilkunastu lat jest inicjatorka przywracania pamigci wielkiego
uczonego w dziedzinie fizyki, chemii metali, metalurgii i krystalografii zar6wno w
kraju jak 1 za granica. Dzigki jej inicjatywie 1 pomocy finansowej urzadzono ,,Izb¢
Pamigci Jana Czochralskiego”. Zorganizowata wiele konferencji krajowych i mig-
dzynarodowych poswigconych osobie kcyniskiego profesora.

Whniosek o nadanie Annie Pajaczkowskiej honorowego tytutlu skierowaly do
urzedu w Keyni: Rada Osiedlowa nr 2 w Kcyni, Szkota Podstawowa im. J. Czochral-
skiego oraz kcyniskg Rada Miejska. Uroczyste nadanie tytutu ,,Honorowy Obywatel
Kcyni” przez Rade Miejska w Kcyni, Annie Pajaczkowskiej odbgdzie sig, w $rode,
18 czerwca w Liceum Ogdlnoksztatlcacym w Kcyni na sympozjum naukowym.”

3. Tytul,,Zashuzony dla ,,Gminy Kcynia”

W dniu 27 wrzesnia 2007 uchwatg Rady Miejskiej Nr X1/127/2007 nadany zostat
medal ,,Zastuzony dla Gminy Kcynia”. Wr¢czenie medalu nastapito w dniu 6 grudnia
2007 r. w Kcyni na uroczystej XV sesji Rady Miejskiej.

Wigcej informacji na ten temat znajduje si¢ na stronie internetowej: www.kcynia.pl

W stowach podzigkowania prof. Pajaczkowska poinformowala o wygraniu przez
Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow organizacji Migdzynarodowego Kongresu
Wazrostu Krysztatow w 2013 roku, w Polsce 1 wrgczyta Panu Burmistrzowi koszulke
1 folder informujacy o tym Kongresie. Pani Profesor podkreslita, ze miasto Kcynia
jako miejsce zwiazane z prof. Janem Czochralskim begdzie rowniez zauwazone przez
organizatoréw Kongresu.
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SPRAWOZDANIE ZARZADU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
(PTWK) Z DZIALALNOSCI W OKRESIE 2004 — 2007

I. Wprowadzenie

W dniu 17 maja 2004 r. w Zakopanem na walnym zebraniu cztonkéw PTWK

wybrano:

Zarzad w skladzie:
prof. dr hab. Wojciech Sadowski, prezes elekt
dr Dorota Pawlak, sekretarz
dr Tomasz Klimczuk, sekretarz techniczny
mgr Bolestaw Lucznik, skarbnik
Komisje¢ rewizyjna:
prof. dr hab. Marek Kozielski, przewodniczacy Komisji
dr Dobrostawa Kasprowicz, czlonek
prof. dr hab. Z. Wokulski, cztonek
prof. dr hab. Z. Zytkiewicz, czlonek
Sekcje specjalistyczne:
a) Krysztaly objgtosciowe:
prof. dr hab. Ewa Talik, przewodniczacy
dr hab. Stawomir Mielcarek, wiceprzewodniczacy
b) Mikrostruktury krystaliczne:
prof. dr hab. Michal Leszczynski, przewodniczacy
doc. dr hab. Grzegorz Gladyszewski, wiceprzewodniczacy
Ponadto, zgodnie ze statutem PTWK, prof. dr hab. Stanistaw Krukowski, wy-

brany na prezesa — elekta w Poznaniu w 2001 roku, objat funkcje prezesa, a prof.
dr hab. Anna Pajaczkowska dotychczasowa prezes PTWK kadencji 2001 — 2004,

zostata eks — prezesem,

W okresie sprawozdawczym Zarzad pracowal w nastgpujacym skladzie:

prof. dr hab. Stanistaw Krukowski
prof. dr hab. Wojciech Sadowski
prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
dr Dorota Pawlak

dr Tomasz Klimczuk

mgr Bolestaw Lucznik

prof. dr hab. Ewa Talik

doc. dr hab. Stawomir Mielcarek
prof. dr hab. Michal Leszczyniski

prezes
prezes elekt

eks - prezes

sekretarz

sekretarz techniczny

skarbnik

przewodniczaca Sekcji Krysztalow Obje-
tosciowych

wiceprzewodniczacy w/w Sekcji
przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur
Krystalicznych
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doc. dr hab. Grzegorz Gladyszewski ~ wiceprzewodniczacy w/w Sekcji
Prezes w swoim wystgpieniu programowym oméwit koncepcje sprawnego funk-

cjonowania PTWK w okresie 2004 — 2007 r.

- Przedstawiona zostala propozycja zaktywizowania dziatalnosci edukacyjnej w
ramach PTWK, a w szczegolnosci prowadzenia specjalistycznego wyktadu nt.
wzrostu krysztaléw na poziomie studiéw podyplomowych

- Zaproponowano przygotowanic kandydatury Warszawy do organizacji konferencji
ICCG w roku 2010, na konferencji ICCG-14 w Grenoble, Francja

- Uporzadkowanie strony internetowej PTWK, rozwoj stron internetowych Sek-
cji

- Rozwiazanie problemu patrona PTWK, prof. J. Czochralskiego.

IL EFEKTY DZIALALNOSCI USTEPUJACEGO ZARZADU PTWK

Zarzad wybrany na walnym Zebraniu w Zakopanem podczas swojej kadencji

zebral si¢ na osmiu posiedzeniach:

— 24 czerwca 2004 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokolow-
skiej 29/37

— 17 listopada 2004 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokotow-
skiej 29/37

— 8 czerwca 2005 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokotow-
skiej 29/37

— 23 listopada 2005 w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokotow-
skiej 29/37

— 15 lutego 2006 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokotow-
skiej 29/37

— 18 pazdziernika 2006 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokotow-
skiej 29/37

— 28 marca 2007 r. w Warszawie, w siedzibie CBW PAN, przy ul Sokolowskiej
29/37

— 18 lutego 2006 r. w Zakopanem-Koscielisku, w Wojskowym Domu Wypoczyn-
kowym ,,Koscielisko”, przy ul. St. Nedzy Kubinca 101,

Zebrania Zarzadu zgodnie z zasada przyjeta na pierwszym odbywaty si¢
dwa razy w roku wiosna 1 jesienia. W mijajacej kadencji nastepujace zdarzenia
mozna uzna¢ za najistotniejsze:

a) Organizacja i wspolorganizacja konferencji i sympozjow

- Sympozjum C ,,Science and technology of nitrides and related materials”, orga-
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b)

nizowana w ramach E-MRS Fall Meeting w Warszawie w dniach 6-10 wrzesnia
2004 r., organizatorzy: prof. J.M. Baranowski, prof. S. Krukowski, doc. dr hab.
Krzysztof Korona

Konferencja ,,Phonon Spectroscopy” Puszczykowo k. Poznania 19-21 maja
2005 r., organizatorzy Konferencji: prof. M. Drozdowski, prof. B. Mroz
Sympozjum B ,,Multi-component alloys and intermetallic compounds for mag-
netic applications and nanotechnology”, organizowana w ramach E-MRS Fall
Meeting w Warszawie w dniach 5-9 wrze$nia 2005 r., organizator Sympozjum:
prof. E. Talik.

Eighth International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, Nale-
czow 8-10 wrzesnia 2005 r., organizatorzy Konferencji: prof. W. Sadowski, prof.
E. Spiewla,

Joint German-Polish Meeting on Crystal Growth Berlin 6-8 marca 2006 r., orga-
nizatorzy Spotkania: prof. R. Fornari, prof. S. Krukowski

Fifth International Conference on Solid State Crystals & Eighth Polish Crystal
Conference on Crystal Growth (ICSSC-5 & PCCG-8 Conference) Zakopane-
-Koscielisko 20-24 maja 2007 r., organizatorzy Konferencji: prof. S. Krukowski,
prof. W. Sadowski

Second Polish-Japanese-German Crystal Growth Meeting (PJG CGM2) Zakopa-
ne-Koscielisko 24-25 maja 2007 ., Organizatorzy Spotkania: prof. S. Krukowski,
prof. T. Fukuda, prof. J. Friedrich.

Na podkreslenie zashuguje organizacja konferencji w Wiedniu Semiconductor
Optoelectronics przez Dyrektora Polskiego Centrum Polskiej Akademii Nauk
prof. Mariana Hermana na temat: Semiconductor Optoelectronics, 26-28 listopad
2006 r., ktérej organizacje wspomagato PTWK.

Konkurs prac doktorskich

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatéw postanowito kontynuowac promocjg
wybitnych prac naukowych dotyczacych wzrostu i charakteryzacji krysztalow
objgtosciowych, cienkich warstw oraz struktur niskowymiarowych i kontynuowac
przyznawanie raz na trzy lata Nagrode Naukowa za najlepsze prace doktorskie
z tej dziedziny. Ustalono, ze Laureaci Nagrody bgda zaproszeni do wygloszenia
wyktadu na Konferencji Naukowej polaczonej ze Zjazdem Polskiego Towarzy-
stwa Wzrostu Krysztatléw i otrzymaja Dyplom uznaniowy. Na Walnym Zebraniu
powotano Kapitulg Nagrod Naukowych PTWK. Przewodniczaca zostala wybrana
prof. dr hab. Bozena Hilczer, a jej czlonkami prof. dr hab. Marek Godlewski,
prof. dr hab. Bogdan Mrdz, oraz prof. dr hab. Keshra Sangwal. Na mocy statutu
Kapituly z urzedu czlonkiem Kapituly zostat Prezes-elekt prof. dr hab. Wojciech
Sadowski. W obecnym konkursie wplyngly trzy prace. Konkurs zostat rozstrzy-
gnigty przez Kapitule Nagroéd Naukowych PTWK. Kapitula nie wybrata jednego
laureata Nagrody PTWK. Dwoje kandydatow otrzymato nagrod¢ do podziatu:
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PAN dr Jarostaw Borc, promotorem byt prof. dr hab. Keshra Sangwal z Politech-
niki Lubelskiej oraz dr Iwona Jozwik, promotorem byt prof. dr hab. Jan M. Ol-
chowik réwniez z Politechniki Lubelskiej. Wyniki konkursu zostaty przedstawione
w 8 protokole z zebrania Zarzadu PTWK.

Dzialalno$¢ edukacyjna

W ramach prowadzenia dziatalnos$ci edukacyjnej dla podnoszenia poziomu
mlodych kadr naukowych zostal przygotowany roczny wyklad na temat Fizyki
i Technologii Wzrostu Krysztalow. Wyklad ten odbywat si¢ w roku uczelnianym
2005-2006 w Instytucie Fizyki PAN, w Warszawie przy Al. Lotnikéw 32/46.
Wyktad prowadzili prof. dr hab. Stanistaw Krukowski, prof. dr hab. Michat Lesz-
czyniski oraz doc dr hab. Zbigniew Zytkiewicz. W ramach tego wyktadu zostali
zaproszeni jako eksperci do prezentacji poszczegdlnych zagadnien prof. dr hab.
Keshra Sangwal, doc. Piotr Perlin, doc dr hab. Krzysztof Grasza, dr Stawomir
Kret, oraz dr Tomasz Shupinski. Wyklad byl dostgpny na stronie internetowej
PTWK. W obecnym roku wyklad zostal przeniesiony do Interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Wyklad zostal rozszerzony
o zagadnienia modelowania.

Biuletyn PTWK

W czasopismie ,,Materialy Elektroniczne”, wydawanym przez Instytut Technologii
Materialéw Elektronicznych w Warszawie kontynuowano wydawanie kolejnych
numeréw Biuletynu PTWK zawierajacych protokdly z zebran Zarzadu PTWK,
Sprawozdania Zarzadu 1 Komisji z dzialalnosci w okresie kadencji. Zarzad wyraza
podzigkowania dyrektorowi ITME, dr Zygmuntowi Luczynskiemu, za przychylng
postawe oraz zespotowi redakcyjnemu czasopisma ,,Materiaty Elektroniczne” za
udziat w przygotowaniu Biuletynu PTWK.

e) sprawy czlonkowskie i finansowe

80

W zestawieniu zbiorczym dot. sktadek ptaconych: wykazano, ze na dzien 1 maja
2004 r. PTWK zrzeszato 100 cztonkéw, aktualnie na dzien 1 maja 2007 r. mamy
126 cztonkow. Zarzad nie skreslal czlonkéw wybierajac metode tagodnej perswa-
zji. Nalezy dodaé, ze znaczna obnizka oplaty konferencyjnej obecnej konferencji
dla cztonkéw PTWK o 30% spowodowata aktualizacj¢ sktadek czlonkowskich.
W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia za lata 2004-2006. Sprawy
rozliczen z Urzgdem Skarbowym udalo si¢ nam zatatwi¢ bez dodatkowych ob-
cigzen finansowych dzigki uprzejmosci Pani Radcy Skarbowej Lili Glazowskiej,
ktora prowadzi nasze sprawy bez oplaty. Zarzad PTWK wyraza wdzigcznosé dla
Pani Radcy Glazowskiej za jej bezinteresowng pomoc dla Towarzystwa.

Przy przejmowaniu kadencji stan konta wynosit w dniu 17.05.2004 - 10 198.81 zt,
nie uwzglgdniajac wplat na niniejsza konferencj¢ stan konta PTWK na dzien
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21.05.2005 r. jest 9 900 zt. Kwota niniejsza pochodzi ze sktadek czlonkow in-
dywidualnych i stowarzyszonych Mozna stwierdzi¢, ze stan konta PTWK po
rozliczeniu konferencji nie bgdzie nizszy, pomimo ze pokrywamy koszty pobytu
wigkszosci naszych wykladowcow - 25 0so6b. Zwolnilis$my catkowicie z oplaty
konferencyjnej 8 0s6b. Obecna konferencja liczy 160 uczestnikéw w tym z Polski
jest 100 oséb, 60 jest z zagranicy.

Otrzymali$my dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na obydwie
konferencje organizowane 1 rozliczane samodzielnie przez PTWK oraz pozy-
skali$my kilku sponsorow, ktérzy zostali wymienieni w materiatach konferencji.
Nalezy tu wymieni¢ dobra wspolprace z Instytutem Wysokich Cisnien PAN na
terenie, ktérego odbywalo si¢ przygotowanie konferencji.

Nalezy doda¢, ze na podstawie decyzji Zarzadu PTWK, przestalismy w kwietniu
br. pismo do Instytutu Pamigci Narodowej z prosba o sprawdzenie akt dotyczacych
ewentualnej wspolpracy prof. Jana Czochralskiego z rezimem hitlerowskim. Pro-
fesor jest patronem naszego Towarzystwa i jest to sprawa istotna dla nas 1 wladz
Politechniki Warszawskiej. W czasie tej kadencji sprawy zwigzane z pamigcig
prof. Czochralskiego prowadzila prof. A. Pajaczkowska. Niestety nie udato sig
uzyska¢ deklaracji Senatu Politechniki Warszawskiej z powodu obstrukceji wladz
Politechniki Warszawskie;j.

Podsumowujac, uwazamy, ze koszty konferencji migdzynarodowej powinny by¢
pokrywane przez oplat¢ konferencyjng oraz uzupetiane przez sponsorow. Na-
tomiast pieniadze PTWK powinny shuzy¢ organizacji spotkan czlonkéw PTWK,
potaczonych z krétkimi seminariami tematycznymi (1-2 dniowe) organizowanymi
przez czlonkow PTWK, ktére powinny si¢ odbywac w roznych osrodkach nauko-
wych, tak jak to zapoczatkowano w poprzednich kadencjach.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze PTWK ma wydatki state jak np. oplate stro-
ny internetowej — NASK, sprawy rejestracji w Sadzie wraz z notariuszem oraz
obstuge konta bankowego, sprawozdania do Urzgdu Skarbowego sa dotychczas
dokonywane przez Radc¢ Skarbowa nicodplatnie.

Podzieckowanie

Prezes PTWK pragnie wyrazi¢ podzigkowanie czlonkom Zarzadu za wspdl-
prac¢ w czasie realizacji dziatalnoSci Towarzystwa w szczegdlnosci: kol. Skarbnik
- mgr. Bolestawowi Lucznikowi za prowadzenie spraw finansowych tych zaleglych
1 biezacych, czlonkowskich i organizacji konferencji, (nalezy nadmieni¢, Zze na
ostatnich trzech konferencjach prowadzili$my finanse samodzielnie), dr. Tomkowi
Klimczukowi za biezace prowadzenie strony internetowej, w szczegdlnosci projek-
towanie informacji o organizowanych przez PTWK konferencjach i imprezach, kol.
Sekretarz dr Dorocie Pawlak za sporzadzanie protokoldéw z zebran Zarzadu oraz
kol. mgr. Pawlowi Strakowi i mgr. Pawlowi Kempistemu za szczegdlnie intensywna
wspolprace przy przygotowaniu ostatniej (niniejszej) konferencji i pehieniu funkeji
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sekretarzy technicznych konferencji. Zarzad PTWK pragnie podzigkowaé Komitetowi
Naukowemu Konferencji za wsparcie podczas organizacji konferencji.

Pragniemy podzigkowa¢ rowniez wszystkim osobom, ktdre wspieraly nasza
dzialalno$¢ w okresie niniejszej kadencji.

Sprawozdanie przygotowali:
D. A. Pawlak — sekretarz
B. Lucznik — skarbnik
S. Krukowski — prezes

Warszawa, 21 maja, 2007 r.

PROTOKOL Z WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

Dnia 21.05.2007 roku w Zakopanym odbylo si¢ Walne Zebranie Polskiego Towa-
rzystwa Wzrostu Krysztatéw (PTWK). Na zebraniu obecne byly 53 osoby uprawnio-
ne do glosowania, na 126 0s6b czlonkow PTWK uprawnionych do glosowania.

Zebranie otworzyl urz¢dujacy Prezes PTWK prof. Stanistaw Krukowski. Po
powitaniu przybylych uczestnikéw prof. S. Krukowski zaproponowal nastgpujacy
porzadek Zebrania;
¢ Otwarcie obrad i powitanie uczestnikow
Wybér Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania
Przedstawienie i przyjecie porzadku obrad
Wybér Komisji Skrutacyjnej 1 Wyborczej
Wybér Komisji Wnioskowe;j
Omowienie 1 przyjgcie protokétu z poprzedniego Walnego Zebrania
Sprawozdanie z dziatalnosci PTWK w latach 2004 - 2007 - Prezes prof. S. Kru-
kowski
Dyskusja
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i glosowanie nad udzieleniem absolutorium
ustgpujacemu Zarzadowi
e Zgloszenie kandydatow i wybor kandydatow do Zarzadu:

o  Prezes Elekt

o  Sekretarz, Sekretarz Techniczny

o  Skarbnik

o  Przewodniczacy Sekcji Specjalistycznych
e Zgloszenie i wybor kandydatéw do Komisji Rewizyjnej

Zgloszenie 1 wybor kandydatéw do Kapituly ds. Nagrod Prac Doktorskich

PTWK
¢ Ogloszenie wynikéw wybordéw
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Wystapienie Prezesa PTWK - prof. Wojciech Sadowski
Wolne wnioski, przedstawienie wnioskoéw przez Komisjg Wnioskowa
Przyjecie wnioskow z Walnego Zebrania
Zamknigcie Zebrania
Na przewodniczacego Walnego Zebrania zaproponowano prof, M. Drozdowskie-
go. Kandydatura zostala przyj¢ta przez obecnych jednomyslnie. Na wstepie prof.
M. Drozdowski podzigckowal zebranym za wybor na przewodniczacego Walnego
Zebrania. Na protokolanta zebrania prof. M. Drozdowski zaproponowat dr D. Ka-
sprowicz. Kandydatura ta zostala zaakceptowana przez zebranych jednomyslnie.
Przewodniczacy Zebrania zapytal o uwagi lub propozycje dotyczace przedstawionego
porzadku Zebrania. W glosowaniu jawnym zaakceptowano jednomyslnie zapropo-
nowany porzadek obrad. W kolejnym punkcie porzadku zebrania dokonano wyboru
kandydatéw do Komisji Wyborczej:
e dr R, Dwilinski
¢ mgr S. Ganschow
¢ dr M. Kruczek
W kolejnym punkcie Walnego Zebrania przystapiono do wyboru Komisji Wnio-
skowej.
W sktad Komisji Wnioskowej weszly nastgpujace osoby:
¢ dr M. Bo¢kowski
e drhab. M. Kozielski
¢ prof. A. Rogalski
Nastepnie prof. S. Krukowski omoéwit protokét z poprzedniego Walnego Ze-
brania, ktory byl wczesniej dostgpny dla czlonkéw PTWK na stronie internetowej
Towarzystwa. W kolejnym punkcie prof. S. Krukowski przedstawit sprawozdanie
Zarzadu PTWK z dzialalnosci w kadencji 2004 — 2007, omawiajac jego najwaz-
nigjsze punkty.
e Zarzad, wybrany na Walnym Zebraniu w Zakopanym dnia 17 maja 2004 roku,
podczas swojej kadencji zebral si¢ na o$miu posiedzeniach
¢ Organizacja oraz wspolorganizacja konferencji 1 sympozjow:

Symposium C ,,Science and Technology of Nitrides and Related Materials” w ra-
mach E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 6-10.09.2004,

Konferencja ,,Phonon spectroscopy”, Poznan - Puszezykowo, 19-21.05.2005,

Symposium B ,,Multi-component Alloys and Intermetalic Compounds for Magne-
tic Applications and Nanotechnology” w ramach E-MRS Fall Meeting, Warszawa,
5-9.09.2005,

,»Eight International Conference on Intermolecular Interactions in Matter”, Natg-
czéw, 8-10.09.2005,

»Joint German-Polish Meeting on Crystal Growth”, Berlin, 6-8.03.2006,
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,Fifth International Conference on Solid State Crystals” & ,,Eight Polish Confe-
rence on Crystal Growth”, Zakopane-Ko$cielisko, 20-24.05.2007,

»Second Polish-Japanese-German Crystal Growth Meeting”, Zakopane-Koscie-
lisko, 24-15.05.2007,

Konferencja ,,Semiconductor Optoelectronics”, Wieden, 26-28.11.2006.

Konkurs prac doktorskich

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatdéw postanowito kontynuowa¢ promocje
wybitnych prac naukowych dotyczacych wzrostu i1 charakteryzacji krysztalow
objgtosciowych, cienkich warstw oraz struktur niskowymiarowych i przyznawac
raz na trzy lata Nagrod¢ Naukowq za najlepsza prac¢ doktorska z tej tematyki.
Ustalono, ze Laureaci Nagrody beda zaproszeni do wygloszenia wykladu na
Konferencji Naukowej potaczonej ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Krysztatéw i otrzymaja Dyplom uznaniowy. Na Walnym Zebraniu powotano
Kapitul¢ Nagrod Naukowych PTWK. Przewodniczacg zostala wybrana prof.
dr hab. Bozena Hilczer, a jej czlonkami prof. Marek Godlewski, prof. Bogdan
Mréz, prof. Keshra Sangwal. Na mocy statutu Kapituly z urzedu czlonkiem Ka-
pituty zostat Prezes-elekt prof. Wojciech Sadowski. Na Konkurs zgloszono trzy
prace. Konkurs zostal rozstrzygnigty przez Kapitul¢ Nagrod Naukowych PTWK.
Kapituta wybrata dwoch laureatow nagrody PTWK: dr J. Borc z Politechniki
Lubelskiej, promotorem byt prof. K. Sangwal, oraz dr 1. J6zwik réwniez z Po-
litechniki Lubelskiej, promotorem byt prof. J. M. Olchowik. Wyniki konkursu
zostaly przedstawione w protokole z VIII zebrania Zarzadu PTWK.

Dziatalno$¢ edukacyjna

W ramach prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej zostal przygotowany roczny
wyktad na temat fizyki i technologii wzrostu krysztatdéw. Wyklad ten odbywat si¢
w roku akademickim 2005/2006 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie przy Al
Lotnikéw 32/46. Wyktad prowadzili prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczynski
oraz prof. Z. Zytkiewicz. Do wygloszenia specjalistycznych wyktadéw zostali do-
datkowo zaproszeni prof. K. Sangwal, doc. P. Perlin oraz dr S. Kret. Wyktad byt
dostepny na stronie internetowej PTWK. W tym roku wyklad zostal przeniesiony
do Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyktad zostal poszerzony o zagadnienia modelowania.

Biuletyn PTWK

W czasopismie ,,Materialy Elektroniczne”, wydawanym przez Instytut Technologii
Materialéw Elektronicznych w Warszawie kontynuowano wydawanie kolejnych
numeroéw Biuletynu PTWK zawierajacych protokdly z zebran Zarzadu PTWK,
sprawozdania Zarzadu i Komisji z dzialalnosci w okresie kadencji. Zarzad wyraza
podzigkowania dyrektorowi ITME, dr Zygmuntowi Luczynskiemu za przychylng
postawe oraz zespotowi redakcyjnemu czasopisma ,,Materialy Elektroniczne” za
udzial w przygotowaniu Biuletynu PTWK.
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Sprawy czlonkowskie i finansowe

W zestawieniu zbiorczym dotyczacym sktadek placonych: wykazano, ze na dzien
1 maja 2004 roku PTWK zrzeszato 100 czlonkdw, aktualnie na dzieri 1 maja 2007
roku PTWK liczy 126 czlonkéw. Zarzad nie skreslat cztonkow z listy. Nalezy
doda¢, Zze znaczna obnizka optaty konferencyjnej PCCG-8 & ICSSC-5 dla czton-
kéw PTWK o 30% spowodowala aktualizacj¢ sktadek czlonkowskich.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia za lata 2004-2006 w Urzgdzie
Skarbowym. Sprawy rozliczen z Urzedem Skarbowym zatatwiono bez dodat-
kowych obciazen finansowych dzigki uprzejmosci Pani Radcy Skarbowej Lili
Gtlazowskiej, ktora prowadzita nasze sprawy bez oplaty.

Przy przejmowaniu kadencji stan konta wynosit 10 198,81 zt (w dniu 17.05.04).
Nie uwzglgdniajac wplat na konferencjg PCCG-8 & 1ICSSC-5 stan konta PTWK
na dzien 21.05.2007 r. wynosit 9 900,00 zt. Kwota ta pochodzi ze skladek czlon-
kéw indywidualnych i stowarzyszonych. Mozna stwierdzié, ze stan konta PTWK
po rozliczeniu konferencji nie bg¢dzie nizszy, pomimo ze organizatorzy konferencji
pokrywaja koszty udziatu wigkszo$ci zaproszonych wyktadowcow - 25 oséb. Do-
datkowo PTWK zwolnito catkowicie z oplaty konferencyjnej 8 oséb, cztonkowie
PTWK ptaca 70% oraz doktoranci 50% catkowitej oplaty konferencyjnej. W kon-
ferencji PCCG-8 & ICSSC-5 bierze udziat 160 uczestnikow, w tym z Polski jest
100 osob, 60 jest z zagranicy.

PTWK otrzymalo dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na orga-
nizacje konferencji PCCG-8 & ICSSC-5, a takze pozyskato sponsoréw: Interna-
tional Union for Crystallography, Institute of Electronic Materials Technology,
Institute of High Pressure Physics Polish Academy of Science, Labsoft - Biuro
Techniczno-Handlowe. Nalezy podkresli¢ dobra wspdlprace z Instytutem Wyso-
kich Cisnien PAN w Warszawie, na terenie ktérego odbywalo si¢ przygotowanie
konferencji.

Na zakonczenie Prezes PTWK prof. S. Krukowski wyrazit podzigkowanie

czlonkom Zarzadu za wspolprac¢ w czasie realizacji dzialalnosci Towarzystwa,
w szczegbInosci: mgr. Bolestawowi Lucznikowi (Skarbnik PTWK) za prowadzenie
spraw finansowych, dr. Tomkowi Klimczukowi za organizacj¢ 1 prowadzenie strony
internetowej, dr Dorocie Pawlak za sporzadzanie protokotéw z zebran Zarzadu,
mgr. Pawlowi Strakowi oraz mgr. Pawlowi Kempistemu za szczegolnie intensywna
wspotprace w przygotowaniu konferencji PCCG-8 & 1CSSC-5 oraz petieniu funkcji
sekretarza konferencji, Komitetowi Naukowemu Konferencji za wsparcie podczas
konferencji oraz wszystkim osobom, ktore wspieraly dziatalnos¢ PTWK w okresie
mijajacej kadencji.

W kolejnym punkcie zebrania zaplanowano dyskusje, w czasie ktorej glos zabrali:

prof. K. Sangwal zapytal o szczegoly przyznanej Nagrody w konkursie prac
doktorskich PTWK. W odpowiedzi Prof. S. Krukowski poinformowat, ze do na-
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grody w pierwszym terminie podanym przez PTWK zgloszono tylko jedng prace
doktorska. W zwiazku z tym Zarzad PTWK na VI zebraniu podjat uchwalg o prze-
dhuzeniu terminu zglaszania prac. Kapituta ds. Nagrdéd przyznata nagrodg za prace
doktorskg dr. Borcowi oraz dr. Jozwik. Dr Borc zaprezentuje tezy oraz wyniki
swojej pracy w czasie trwania konferencji PCCG-8 & ICSSC-5. Ze wzgledu na
nieobecnos¢ w kraju dr J6zwik nie moze zaprezentowaé wynikow na konferencji.
Prof. S. Krukowski zwrdcil uwage na koniecznos¢ wigkszego upowszechnienia
Konkursu o Nagrod¢ PTWK za pracg¢ doktorska.

mgr inz. E. Tymicki zapytal, czy istnieje mozliwos¢ odliczenia 1% od podatku
wplat na PTWK. Prof. S. Krukowski poinformowat, ze nie ma takiej mozliwosci
poniewaz mimo staran do tej pory Towarzystwo nie uzyskato statusu towarzystwa
uzytecznosci publiczne;j.

prof. Dec zapytal czy istnieje mozliwos¢ wplaty jednorazowej skladki. W odpo-
wiedzi dr B. Lucznik poinformowal, ze istnicje taka mozliwos¢. Przyktadowo
prof. Hermann zaptacit jednorazowsa, dozywotnia sktadke¢ wysokosci 100 EURO.
Dokladna informacja na ten temat zostanie podana w najblizszym czasie na stronie
internetowej PTWK.,

mgr B. Lucznik zaproponowat powolanie Komitetu ds. organizacji mi¢dzynarodo-
wej konferencji ICCG-16 w 2013 roku ze wzgledu na to, ze kadencja aktualnego
Zarzadu PTWK konczy si¢g w 2010 roku.

Nastepnie glos zabrat prof. M. Kozielski, ktéry w imieniu Komisji Rewizyjnej

przedstawil oceng pracy Zarzadu w minionej kadencji. Na zakonczenie wystapie-
nia w imieniu Komisji Rewizyjnej prof. M. Kozielski zgltosit wniosek o udzielenie
absolutorium ustgpujacemu zarzadowi. Przewodniczacy walnego zebrania prof.

M.

Drozdowski zarzadzit glosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. W wyniku

jawnego glosowania udzielono absolutorium ust¢pujacemu zarzadowi PTWK.

W kolejnym punkcie zebrania przystapiono do wyboréw nowych wiadz PTWK.

Po dyskusji stwierdzono, ze zgodnie ze statutem PTWK Walne Zebranie jest prawo-
mocne do wyboru nowych wladz PTWK. W kolejnosci dokonano wyboru:

Prezesa Elekta

Komisji Rewizyjnej

Sekretarzy

Skarbnika

Przewodniczacych Sekcji Specjalistycznych

Na Prezesa Elekta zgloszono nastgpujace kandydatury:

prof. M. Leszczynski
prof. E. Talik
Prof. M. Leszczynski zadeklarowat kontynuacj¢ wspolpracy PTWK z ITME,

UNIPRESS oraz TOPGAN. W sposob szczegolny prof. M. Leszczynski omowit
starania o organizacj¢ migdzynarodowej konferencji ICCG-16 w 2013 roku.
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Prof. E. Talik zadeklarowata kontynuacje linii poprzednikéw we wspdlpracy
z Uniwersytetem Slaskim, ktory reprezentuje.
W glosowaniu tajnym kandydaci otrzymali nast¢pujacg ilo$¢ gloséw:
e prof. M. Leszczyniski - 26 glosow
¢ prof. E. Talik - 27 glosow
Prezesem Elektem na nowg kadencj¢ wybrana zostata prof. E. Talik.

Do Komisji Rewizyjnej zgloszono nastgpujace kandydatury:
e dr D. Kasprowicz

¢ prof. M. Kozielski

¢ prof. J. M. Olchowik

e prof. Z. Wokulski

W glosowaniu tajnym kandydaci otrzymali nast¢pujacg ilo$¢ gloséw:
e dr D. Kasprowicz - 46 gloséw

¢ prof. M. Kozielski - 47 glosow

e prof. J. M. Olchowik - 22 glosy

¢ prof. Z. Wokulski - 38 glosow

W sktad Komisji Rewizyjnej na nowg kadencj¢ weszli:

¢ dr D. Kasprowicz

¢ prof. M. Kozielski

e prof. Z. Wokulski

Po krétkiej dyskusji ustalono, ze dalsza czes¢ wyboréw bedzie si¢ odbywala
jawnie.

Na Sekretarza PTWK zgloszono kandydature dr L. Lipinskiej. W glosowaniu
jawnym kandydatura zostala zatwierdzona jednomysinie. Sekretarzem PTWK na
nowa kadencj¢ wybrana zostata dr L. Lipinska.

Na Sekretarza Technicznego PTWK zgloszono kandydatur¢ dr T. Klimczuka.
W glosowaniu jawnym kandydatura zostala zatwierdzona jednomy$lnie. Sekretarzem
Technicznym PTWK na nowg kadencj¢ wybrany zostat dr T. Klimczuk.

Na Skarbnika PTWK zgloszono kandydatur¢ mgr B. Lucznika. W glosowaniu
jawnym kandydatura zostata zatwierdzona jednomyslnie. Skarbnikiem na kolejng
kadencj¢ wybrany zostal mgr B. Lucznik.

Na Przewodniczaca Sekeji Krysztaléw Objgtosciowych jednomysinie wybrano
dr D. Pawlak, zas na Przewodniczacego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych réwniez
jednomyslnie prof. Z. Zytkiewicza.

Do Komisji ds. Nagrod zgloszono nastgpujace kandydatury:
e prof. J. Bak-Misiuk
e  prof. M. Drozdowski
o prof. W. Kucharczyk
o prof. T. Lukasiewicz
o prof. A. Pajaczkowska
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o prof. A. Rogalski

o prof. K. Sangwal

Prof. A. Rogalski oraz prof. K. Sangwal nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Ze wzgledu na zgloszona duza ilo$¢ kandydatow w glosowaniu jawnym podjeto
decyzje o zwiekszeniu ilosci cztonkéw Kapituly do pieciu oséb. W glosowaniu
jawnym, przy jednym glosie wstrzymujacym zatwierdzono nast¢pujacy sktad Ka-
pituly ds. Nagrod:

o prof. J. Bak-Misiuk

o prof. M. Drozdowski
o prof. W. Kucharczyk
o prof. T. Lukasiewicz

o prof. A. Pajaczkowska

Na mocy statutu Kapituly z urz¢du czlonkiem Kapituly zostata réwniez Prezes-
-elekt PTWK prof. E. Talik.

Po zakonczonych wyborach przewodniczacy walnego zebrania, prof. M. Droz-
dowski udzielit glosu nowemu prezesowi PTWK prof. W. Sadowskiemu. W swoim
wystapieniu prof. W. Sadowski na wstepie podzigkowat za powierzone mu zaufanie
1 zapewnil, Ze postara si¢ kontynuowac wszystkie wazne inicjatywy PTWK. Szcze-
gbélowy plan dziatan PTWK w kadencji 2007 — 2010 prof. W. Sadowski przedstawi
na | posiedzeniu nowego Zarzadu, ktoére odbgdzie si¢ jeszcze przed wakacjami,
Nastgpnie prof. W Sadowski zwrdcil uwage na kilka waznych kwestii:

* 1ozwdj wspdlpracy naukowej wewnatrz PTWK oraz z innymi towarzystwami
naukowymi w Polsce 1 zagranicg

e starania o rozszerzenie dziatalno$ci edukacyjnej, organizacji seminariow, konfe-
rencji

¢ waznym eclementem dzialan bgdzie wspieranie dziatalnosci naukowej doktoran-
tow, mtodych naukowcow. W tym aspekcie z pewno$cia zmienia si¢ nieco zasady
zbierania prac doktorskich zwiazanych z tematyka Towarzystwa

¢ udoskonalenie systemu informacji internetowej, docierania do wszystkich czlon-
kéw Towarzystwa

¢ uporzadkowanie procedur administracyjnych zwigzanych z zarzadzaniem.

Na zakoniczenie prof. W. Sadowski serdecznie podziekowat prof. S. Krukowskie-
mu koficzacemu kadencj¢ Prezesa, ustgpujacemu Zarzadowi, Komisji Rewizyjnej,
wszystkim cztonkom aktywnie wspierajacym dziatalnos¢ PTWK. Szczegélnie prof.
W Sadowski podzigkowal prof. Annie Pajaczkowskiej za ogromny wktad i prace
na rzecz PTWK.

Po wystapieniu nowego prezesa PTWK prof. W. Sadowskiego przystapiono do
kolejnego punktu zebrania - wolne wnioski.

W ramach wolnych gloséw i wnioskow do Komisji Wnioskowej zgloszono
nastgpujace wnioski:
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Prof. K. Sangwal wnioskowal, by przestrzegano terminéw zglaszania prac dok-
torskich przystepujacych do konkursu o nagrodg PTWK, by odpowiednie informacje
o konkursie znajdowaly si¢ na stronie internetowej Towarzystwa oraz by sekretarz
Towarzystwa przypominal czlonkom Towarzystwa o konkursie.

Prof. Dec wnioskowat o umieszczenie na stronie internetowej informacji o0 moz-
liwosci oplacenia jednorazowej sktadki cztonkowskiej PTWK oraz okreslenic wy-
sokosci sktadki.

Prof. Fin—Finowiecki wnioskowal o umieszczenie na stronie internetowej To-
warzystwa zawiadomien o planowanych rozprawach doktorskich zwigzanych ze
wzrostem krysztatdw. Zaproponowat monitoring prac doktorskich.

W dalszym ciagu dyskusji prof. W. Sadowski podzigkowat wszystkim Komisjom
oraz uczestnikom zebrania i zaprosit na zebrania w poszczegolnych Sekcjach PTWK,
ktére zaplanowano na kolejny dzien tj. 22 maja 2007 roku.

Na tym walne zebranie PTWK zakonczono.

Protokélowala dr Dobrostawa Kasprowicz

Poznan, 9 lipca 2007 .

PROTOKOL
1 ZEBRANIA ZARZADU PTWK

Pierwsze Zebranie Zarzadu PTWK kadencji 2007-2010 odbylo si¢ w dniu 27 wrze-
$nia 2007 r., w Warszawie, w siedzibie IWC PAN przy ul. Sokolowskiej 29/37.
Obecni: Wojciech Sadowski, Stanistaw Krukowski, Ewa Talik, Dorota Pawlak, Zbi-
gniew Zytkiewicz, Ludwika Lipinska, Bolestaw Lucznik, Bogumita Strzelecka

Program Zebrania:

1. Powitanie uczestnikow - W. Sadowski

2. Przyjecie protokotu z Walnego Zebrania PTWK Zakopane 21.05.2007- W. Sa-
dowski

3. Podsumowanie Konferencji PTWK w Zakopanem’2007 (organizacja, publikacja
materialow i in.) — S. Krukowski, W. Sadowski

4. Podsumowanie konkursu na najlepsza pracg doktorska — W. Sadowski, S. Kru-
kowski

5. Plany dzialalnosci PTWK w nowej kadencji
5.1. Plany strategiczne PTWK — W. Sadowski
5.2. Plany Sekcji Krysztaldéw Objetosciowych — D. Pawlak
5.3. Plany Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych — Z. Zytkiewicz
5.4. Informacje dot. dziatalnosci Komisji Rewizyjnej — M. Kozielski
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6. Przyj¢cie nowych cztonkéw do PTWK — L. Lipiniska, W. Sadowski

Stan finansow PTWK — B. Lucznik

8. Zmiany organizacyjne w PTWK i wybor nowego Skarbnika PTWK — W. Sadow-
ski.

9. Informacje dot. wyboru polskiej kandydatury do organizacji ICCG-2013— S. Kru-
kowski

10. Informacje o prezentacji PTWK na konf, E-MRS 1 uroczystosci wreczenia Medalu
im. J. Czochralskiego. — W. Sadowski

11. Strona internetowa PTWK — W. Sadowski

12. Sprawy organizacyjno-czlonkowskie — W. Sadowski, L. Lipiniska

13. Sprawy r6zne, informacje.

14. Dyskusja

=~

Ad. 1. Powitanie uczestnikow
Uczestnikéw zebrania powital Prof. Sadowski. Podzigkowal eks-prezesowi
Stanistawowi Krukowskiemu za goscing w siedzibie IWC PAN w Warszawie.
Zaproponowal wprowadzenie nowego punktu 1’ dotyczacego przyjgcia porzadku
Zebrania,

Ad. 1’ Przyjecie porzadku zebrania
Profesor Sadowski zaproponowat zmiany w porzadku Zebrania, ktory wezesniej
uczestnicy otrzymali droga elektroniczna. Proponowal, zeby punkt 6 omawiaé
bezposrednio po 4, a zaraz za nim punkt 8 dotyczacy zmiany skarbnika. Porzadek
zebrania wraz z poprawkami zostal przyjety jednomyslnie.

Ad. 2. Przyjecie protokolow z Walnego Zebrania PTWK oraz VIII Zebrania Zarzadu
Zakopane 21.05.2007
Mgr Lucznik zglosit drobne zastrzezenie do sformutowania punktu 11. protokohu
VIII Zebrania Zarzadu. Po uwzglednieniu zmian protokét zostat przyjety jedno-
myslnie, jak réwniez protokot z Walnego Zebrania PTWK (21 maj 2007).

Ad. 3. Podsumowanie konferencji PTWK w Zakopanem’2007.
Prof. Krukowski podzigkowal wszystkim czlonkom komitetu organizacyjnego
oraz pozostalym osobom, ktére braly udzial i pomagaly przy organizowaniu
konferencji w Zakopanem. Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na czlon-
kow Towarzystwa, osoby nie bedace cztonkami PTWK oraz studentéw. Oplaty
dla cztonkow PTWK byly o 30% nizsze, miato to ich zachgci¢ do regularnego
placenia sktadek. Studenci placili tylko polowe oplaty konferencyjnej co byto
wystarczajaca motywacja, w konferencji wzigto udzial ponad dwudziestu stu-
dentéw. Konferencja zakonczyla si¢ sukcesem: 24 wyktady proszone, 16 wy-
stapien typu ,,ustne” oraz 143 postery. Ponadto mielismy wielu uczestnikow
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z Niemiec 1 Japonii. Podczas konferencji profesor Fukuda otrzymat medal im.
Czochralskiego. Uczestnicy konferencji mogli wyniki swoich prac publikowac
w dwdch czasopismach naukowych Optoelectronic Review 1 Crystal Research
and Technology. Dyskutowano czy studenci, ktorych poziom prac jest nizszy
niz naukowcow z duzym dorobkiem, mogg publikowa¢ swoje wyniki na CD lub
na stronie internetowej. Ostatecznie w trosce o poziom publikacji ustalono, ze
nie bedzie takiej mozliwos$ci. Skarbnik mgr Lucznik podat bilans konferencji:
dochéd wynidst 167 470 zt, koszty 171 725 zt, doptata z funduszu Towarzystwa
wyniosta 4 255 zt. Postulowano o zlozenie sprawozdania z konferencji do mini-
sterstwa do konca lutego 2008 ., jest to warunek otrzymania dofinansowania na
przyszly rok.

Ad. 4. Podsumowanie konkursu na najlepsza pracg doktorska

Profesor Sadowski zabrat glos w sprawie konkursu na najlepsza prace doktorska.
Zwrocil uwage, ze w Protokole Kapituly Nagrod Naukowych PTWK z 2007 r.
w punkcie 7 powinna znalez¢ si¢ uwaga, ze za przyznaniem dwoéch réwnorzed-
nych nagréd byl rowniez profesor Mroz. Profesor Sadowski zauwazyl, ze punkt 5
regulaminu wyraznie mowi, ze ,,decyzje kapituly PTWK zapadaja jednomysinie.
W przypadku braku jednomyshosci, wsrdd cztonkéw kapituly, co do przyznania
nagrody naukowej PTWK, Kapituta nie przyznaje zadnej nagrody.” Decyzja
Kapituly naruszyta regulamin, profesor Sangwal poruszy? t¢ kwesti¢ w liscie do
czlonkéw PTWK z 25 czerwca 2007 r.. W pracach Kapituly zostal przesunigty
termin sktadania prac na 15.01.2007 r.. Na pierwszy termin 15.12.2006 r. wptynela
tylko jedna praca. W zwiazku z naruszeniem regulaminu prezes PTWK zapytat
czy Zarzad jest za uniewaznieniem konkursu. Cztonkowie Zarzadu jednomysinie
podtrzymali werdykt Kapituly, uwazajac ze nie mozna kara¢ doktoréw, ktérzy juz
odebrali nagrody.

W ramach dyskusji wysunigto propozycj¢, aby na biezaco monitorowac prace
doktorskie, nickoniecznie wykonywane przez cztonkow Towarzystwa. Lista
obronionych prac z tematyki powinna znalez¢ si¢ w na stronic WWW PTWK.
Profesor Zytkiewicz zasugerowat, zeby przyjmowanie prac na konkurs konczylo
si¢ 2 miesiace przed jego rozstrzygnigciem. Zarzad przedyskutowal te sprawe.
Ostatecznie ustalono, Ze prace na konkurs przyjmowane sa do 3 miesiecy przed
rozstrzygnigeciem (7 0sob na tak, jedna si¢ wstrzymala). Jednoczesnie gtosowano
wniosek zmiany punktu regulaminu Kapituty, dotyczacy jednomys$lnosci. W wy-
niku gltosowania jawnego wigkszoscia gloséw postanowiono zachowac ten punkt
regulaminu Kapituly bez zmian.

Ad. 5. Plany dzialalnosci PTWK w nowej kadencji
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5.1. Plany strategiczne PTWK

Profesor Sadowski przedstawit wizj¢ dzialalnosci PTWK w kadencji 2007-2100.
Chcialby nawigzac blizsza wspdlprace z innymi towarzystwami naukowymi np.
Polskim Towarzystwem Ceramicznym, zbiera¢ informacje o konferencjach or-
ganizowanych przez inne towarzystwa, jak rowniez organizowac z nimi wspolne
konferencje Uznal za celowe prowadzenie dziatalno$ci edukacyjnej w postaci
wykladow, warsztatow. Zwrdcit uwage na potrzebg udroznienia informacji na
terenie kraju, sugerowal utworzenie specjalnych linkéw na stronie Towarzystwa
do réznych o$rodkéw w kraju. Profesor Zytkiewicz zapytat czy cykl wykla-
dow poswigconych wzrostowi krysztalow jaki prowadzony jest obecnie w ICM
UW spotkalby si¢ z zainteresowaniem w innych o$rodkach akademickich. Jesli
tak, Profesorzy sa sktonni do zorganizowania w innych osrodkach wykladow
obejmujacych nie tylko wzrost krysztatow, ale rowniez cienkie warstwy, nowe
technologie, charakteryzacje. Profesor Sadowski deklarowat chg¢ wspierania ma-
gistrantéw, doktorantéw, mtodych naukowcodw m.in. poprzez udzielanie znizek za
oplaty konferencyjne. Zwrocit uwage na koniecznos¢ aktualizacji strony WWW,
prosit cztonkéw Zarzadu o dostarczenie swoich zdj¢¢ do 10. pazdziernika. Fakt,
ze nowy prezes nie jest z Warszawy jest dodatkowym wyzwaniem wymagajacym
udoskonalenia procedur administracyjnych. Prof. Sadowski postulowat zeby do
r6znych osrodkéw naukowych wysylac listy z prosba o informacje dotyczace prac
doktorskich do konkursu. Zaproponowal zeby najbardziej zastuzonym czlonkom
PTWK nadawa¢ tytut honorowego czlonka.

5.2. Plany Sekcji Krysztalow Objeto$ciowych

Dr Pawlak przedstawita plany dzialalnosci Sekcji Krysztalow Objetosciowych.
Rozwazata celowo$¢ stworzenia osobnej strony WWW. Zadeklarowata cheé or-
ganizowania licznych szkolen 1 seminaridw, na ktére beda zapraszani specjalisci
z wybranych dziedzin. Zwrdcita uwagge, ze na organizacj¢ szkot mozna dostac
dofinansowanie, wtedy tatwiej bedzie zaprosi¢ cieckawych wyktadowcow, pokry-
wajac koszty ich udziatu. Dr Pawlak chcialaby organizowac¢ dla swojej sekeji 2,
3 szkoly w ciagu roku (2 dniowe).

5.3. Plany dzialania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych

Prof. Zytkiewicz przedstawit plany dziatalno$ci Sekcji Mikrostruktur Krystalicz-
nych. Postulowat o wigkszy udzial studentéw, organizowanie réznych szkolen
w terenie, zwiedzanie instytucji naukowych, wyszukiwanie informacji o réznych
konferencjach. Prof. Krukowski zwroécit uwage, ze mozna zwroci¢ sie do Ko-
mitetu Krystalografii o dofinansowanie na dzialalno$¢ edukacyjna. Dr Pawlak
przypomniata, ze trzeba zaplanowaé warsztaty do konca pazdziernika, zeby dosta¢
dofinansowanie na przyszty rok. Prof. Zytkiewicz widzi potrzebe organizowania
dla mlodych ludzi wykladow przegladowych oraz wspolnych szkét dla réznych


http://rcin.org.pl

Biuletyn PTWK nr 27

towarzystw np. ceramicznych. Na koniec prof. Sadowski zaproponowal zorgani-
zowanie objazdowych posiedzen Zarzadu.

5.4. Informacje dot. dzialalno$ci Komisji Rewizyjnej
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej prof. Marek Kozielski byl nicobecny

Ad. 6. Przyjecie nowych cztonkéw do PTWK
dr Lipinska zglosita szereg kandydatur do przystapienia do PTWK:
dr inz. Marek Izdebski, Instytut Fizyki, Politechnika £.6dzka
Hubert Marcin Raczkiewicz, ITME, Warszawa
prof. Witold Ryba-Romanowski, INTiBS PAN, Wroctaw
dr Jarostaw Borc, Instytut Fizyki, Politechnika Lubelska
dr inz. Leszek Wicikowski, Politechnika Gdanska
dr Antoni Dabkowski, Brockhouse Institute for Materials Research, McMaster
University, Kanada
dr Roman Doradzinski, AMMONO Sp. z 0.0.
dr Marek Stanistaw Wojcik, ITME, Warszawa
dr Jarostaw Gaca, ITME, Warszawa
mgr inz, Bogdan Waldemar Pastuszka IWC PAN, Warszawa
dr Piotr Gorski, Instytut Fizyki, Politechnika £.6dzka
mgr Aleksandra Czyzak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
dr inz. Bogumita Strzelecka
Wszystkie kandydatury zostaly przyjete jednogloénie.

Ad. 7. Stan finanséw PTWK
Bolestaw Lucznik powiedzial, ze na koncie PTWK jest 2 380 zt oraz pewna suma
w obcej walucie: 900 US, 500 EURO i 16 000 JY.

Ad. 8. Zmiany organizacyjne w PTWK 1 wybdr nowego Skarbnika PTWK
Jednoczesnie przyjeto rezygnacje dotychczasowego skarbnika mgr tucznika,
ktory podzigkowal za okazane zaufanie. Profesor Sadowski dzigkowal za wzorowe
prowadzenie finanséw PTWK. Za odwotaniem pana Lucznika bylo 6 oséb, przy
1 wstrzymujacym. Profesor Sadowski zaproponowal na skarbnika nowo przy-
jetego cztonka Bogumite Strzelecka z Gdanska, Wszyscy czlonkowie Zarzadu
glosowali za nowym skarbnikiem. Mgr Lucznik prosit o zgodg¢ na prowadzenie
finanséw do czasu rejestracji w KSR-sie. Zobowiazal si¢ w ciagu miesiaca za-
mknaé sprawy finansowe, aby przekazac je nowemu skarbnikowi.

Ad. 9. Informacja dot. wyboru polskiej kandydatury do organizacji ICCG-2013
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Prof. Sadowski podzigkowal delegacji, na czele ktorej stat prof. Krukowski,
ktéra wygrala prawo organizowania konferencji ICCG-17 w 2013 r. Glos zabral
prof. Krukowski, poinformowat ze do sukcesu przyczynit si¢ sposob prezentacji
odmienny od zaprezentowanego w Grenoble. Czlonkowie Komitetu Wykonaw-
czego I0CG otrzymali po 1 egzemplarzu folderu, ktdry zawieral oszczedna porcje
tekstu, byl przejrzysty 1 jednoczesnie zawieral duzo zdj¢¢ ilustrujacych rozwoj
dziedziny 1 mozliwosci organizacyjne Polski oraz jej walory m.in. turystyczne.
Niewatpliwie sukces ten byt mozliwy dzigki potaczeniu sit Polskiego i Niemiec-
kiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow, ktére wspolnie organizuja konferencje
ICCG-2013. Bedzie ona miata miejsce w Warszawie w kampusie Politechniki
Warszawskiej. ,,Wspolprzewodniczacy konferencji” ze strony polskiej 1 nie-
mieckiej zostali zobowiazani do wprowadzenia do programu konferencji nowej
sesji farmaceutycznej, ktéra bedzie kierowato Brytyjskie Towarzystwo Wzrostu
Krysztatéw. Prof. Krukowski zaproponowal powotanie zespotu, ktéry bedzie
odpowiedzialny za przygotowywanie konferencji, w sktad ktérego wchodzityby
osoby ktére przygotowywaly oferte Polski na organizacje konferencji w 2013 .
(dr Pawlak, prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczynski, prof. Z.Zytkiewicz) oraz
powigkszenie tego zespotu o pania prof. E. Talik. Zespot zostat powolany w takim
sktadzie. Gtownym koordynatorem przygotowujacym konferencje 1 przewod-
niczacym Zespohi zostat prof. S Krukowski. Prof. W. Sadowski zaproponowat
powolanie zespotu do spraw organizacji Szkoly na temat Wzrostu Krysztatow
w Gdansku, organizowanego jako impreza towarzyszaca konferencji. W sklad
tego zespotu weszli; prof. W. Sadowski, prof. E. Talik oraz dr D. Pawlak. Zespét
w takim sktadzie zostal powotany przez Zarzad z zastrzezeniem, ze w przysztosci
jego sktad bedzie jeszcze powigkszony.

Ad. 10. Informacje o prezentacji PTWK na konf. E-MRS 1 uroczystosci wrgczenia
Medalu im. J. Czochralskiego
Profesor W. Sadowski relacjonowal wreczanie nagrody im. Czochralskiego prof.
Nakamurze podczas uroczystego otwarcia konferencji E-MRS w Warszawie.
Profesor Sadowski zaprezentowal osiagnig¢cia polskiej nauki w dziedzinie wzrostu
krysztatow. Kapitula PTWK wspiera nast¢png edycj¢ nagrody im. Czochralskie-

go.

Ad. 11. Strona internetowa PTWK
Prof. W. Sadowski postulowal, aby na stronie internetowej znalazly si¢ informacje
na temat konferencji w 2013 roku wraz z folderem oraz prezentacja z inauguracji
otwarcia MRS i wrgczenia nagrody prof. Nakamurze i medalu prof. Fukudzie.
Prof. S. Krukowski obiecal dostarczenie plikéw zawierajacych zaréwno folder
jak 1 prezentacj¢ polskiej kandydatury w Salt Lake City.

Ad. 12. Sprawy organizacyjno-cztonkowskie
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Prof. W. Sadowski prosit o aktualne informacje dotyczace czlonkéw oraz oplaca-
nia przez nich sktadek. Sugerowat zeby czlonkom zalegajacym z optatami wysytac¢
przypomnienia droga elektroniczna.

Ad. 13 Sprawy r6zne, informacje
Prof. W. Sadowski wspomnial o konferencji w Gdansku, w ktérej udziat brali
przedstawiciele z 26 krajow. Konferencja organizowana przez prof. Sadowskiego
odniosta duzy sukces.

Ad. 14, Dyskusja
Prof. W. Sadowski prosit, aby tematy do dyskusji przesyla¢ drogg elektroniczng .
Poddat pod rozwage utworzenie nowej sekcji zwiazanej z nanotechnologia. Prof.
Z. Zytkiewicz zasugerowal zeby zamiast powolywaé nowa sekcje zmieni¢ nazwe
istniejacej na ,,Sekcj¢ nano 1 mikrostruktur krystalicznych”.

protokolowala L. Lipinska
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APPLICATION OF CELL-BASED BIOSENSORS FOR THE DETEC-
TION OF BACTERIAL ELICITOR FLAGELLIN

T. Oczkowski!, Elzbieta Zwierkowska?, S. Bartkowiak!

' Laboratory of Proteomics, Institute of Polish Academy of Science, Poznan, Poland

? Institute of Electronic Materials Technology, Woélczyniska 133, 01-919 Warszawa, Poland
Bioelectrochemistry 70, (2007),192-197

Cell-based biosensors, bioelectronic portable devices containing plant living cells
have been used for monitoring some physiological changes induced by pathogen-
derived signal molecules called flagellin. The screen-printed electrodes have been
adapted for preparation of biosensors. The proton-sensitive thick films have been
printed using composite bulk modified with edition of RuO,. Obtained disposable
electrodes were made possible to measure the pH change with well sensitivity and
reproducibility. Tobacco cells attached to the electrode surface, cell-based biosensor,
can be used for the detection of flagellin, the virulence factor of bacterial pathogen.
We culture tobacco cells on the surface of such electrotransducer for several weeks
and monitor of potential of cells under flagellin stimulation. The detection of the
electrochemical proton gradient across the plasma membrane serves as the analytical
signal. The electrode response depended upon H' concentration in extracellular solu-
tion. It can be conveniently observed on the surfaces of biosensors. Suitable stability
and the good response time of constructed biosensors were observed. Future devel-
opment of these cell-based biosensors could draw advances in selective monitoring
of microbial pathogens and other physiologically active components. Moreover, this
new method is much faster compared with the traditional microbial testing.

Investigation of defect levels in 6H-SiC single crystals

Pawel Kaminski', Roman Kozlowski', M. Kozubal' , M. Miczuga?, Maria
Palczewska!, Mariusz Pawlowski!, Michal Pawlowski':2

! Institute of Electronic Materials Technology, ul. Woélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Poland

2 Military University of Technology, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, Poland

Defect levels in the n-type bulk 6H-SiC have been investigated by deep level
transient spectroscopy (DLTS) and photoinduced transient spectroscopy (PITS).
From the DLTS spectra, four electron traps at E_- 0.53 eV (T1), E_- 0.64 eV (T2),
E -0.67 eV (T3) and E_ - 0.69 eV (T4) with concentrations of 6.4x10", 1.1x10'¢,
3.0x10% cm? and 1.6x10' cm, respectively, were revealed. The centers T1,
tentatively identified with carbon vacancies, were found to be located in the vicinity
of dislocations. The centers T2 and T3 were assigned to the known deep-level
defect Z1/72 occurring both in 4H and 6H SiC polytypes. The PITS measurements
revealed two shallow traps with activation energies 20 and 60 meV, as well as a deep
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0.66-eV trap. The origin of the first trap still remains unclear. The latter two traps
are tentatively identified with a nitrogen atom in hexagonal site and a complex
involving a boron atom and silicon antisite, respectively.

Czujnik z akustyczna fala powierzchniowa do oznaczania amoniaku

Tadeusz Wrébel, Elzbieta Dabrowska, Jolanta Sadura

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych, ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa,
Polska

Elektronik 7, (2007), 55-58

Amoniak stosowany jest w wielu procesach produkcyjnych, wystgpuje takze w
przyrodzie. Ze wzglgdu na szkodliwe oddziatywanie amoniaku na organizm ludzki,
prowadzone sa od wielu lat badania nad czujnikami do oznaczania amoniaku, w
szczegblnosci nad zastosowaniem do tego celu podzespolow piezoelektronicznych.
Dotychczas w badaniach wykorzystywano rezonatory kwarcowe z fala obj¢tosciowa
(AFO) oraz linie opdzniajace z akustyczng falg powierzchniowa (AFP) na niobianie
litu.

W artykule zaprezentowano opracowany w ITME czujnik do oznaczania amo-
niaku wykorzystujacy rezonatory kwarcowe z AFP, funkcjonujace w generacyjnym
uktadzie réznicowym,.

Migration of composite contact materials components at high current
arcing

E. Walezak!, P. Borowski', Krystyna Frydman?, Danuta Wéjcik-Grzybek?, Witold
Buchole?, M. Hasegawa?®

! Technical University of Lodz, L6dz, Polska

2 Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych, ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa,
Polska

3 Institute of Science and Technology, Chitose-shi, 066-8655 Japan

IEICE Trans. Electron., E90-C, 70, (2007), 1377-1384

The paper presents a method for testing transport of composite contants materials
under electrical arc conditions at high currents and for polarized electrodes. Tests
and the discussion of results were carried out for silver-metal, silver-metal oxide and
silver-tungsten carbide contact materials. Additionally, tungsten electrode was used
as the second contact which was either cathode or anode. Spectrometric analysis
of arc erosion components transported onto the second electrode and into the sur-
roundings was carried out.
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KOMPOZYTOWE MATERIALY STYKOWE Ag-WC

Krystyna Frydman', Danuta Wajcik-Grzybek!, E. Walczuk?, P. Borkowski?

Hnstytut Technologii Materiatow Elektronicznych, ul. Wolczyniska 133, 01-919 Warszawa,
Polska

2 Instytut Aparatow Elektrycznych, Politechnika 1.6dzka, ul. B. Stefanowskiego 18/22,
90-924 1.6dz, Polska

Inzynieria Materialowa, 5, (2007), 850-856

Obserwowany w ostatnich latach postgp w rozwoju konstrukcji facznikéw elek-
trycznych, wzrost ich niezawodnos$ci 1 miniaturyzacja wynikaja z coraz lepszego
1 glgbszego poznania zjawisk wystgpujacych podczas ich pracy. Jednym z najwaz-
niejszych elementéw majacych wplyw na trwalo$¢ 1 niezawodna prace tacznikow sa
styki elektryczne. Rozwoj wiedzy o procesach zachodzacych podczas pracy stykow
w tuku elektrycznym pozwala na opracowanie nowych, odporniejszych na erozj¢
materialdw stykowych. Ostatnio szczegoélne zainteresowanie skierowane jest na
kompozyty Ag-WC, pracujace w warunkach tuku elektrycznego. W zaleznosci od
zawarto$ci skladnikow kompozyty te moga by¢ stosowane w niskonapigciowych
stycznikach powietrznych (materialy o zawartosci 10-50% wg. WC) oraz srednio-
1 wysokonapigciowych komorach prézniowych (materialy o zawartosci WC powyzej
50% wag.).

Badanie zjawisk zachodzacych w tuku elektrycznym stanowi podstawe rozwoju
technologii materialéw stykowych. Procesy degradacji i erozji materiatu stykowego
spowodowane dziataniem tuku elektrycznego zachodza w bardzo krétkim czasie,
w bardzo wysokiej temperaturze (temperatura tuku elektrycznego osigga wartos¢
kilku tysigcy Kelwindow) i majg charakter nieréwnowagowy. Utrudnia to znacznie
ich bezposrednie badanie i powoduje, Ze analiza przebiegu proceséw tukowych i ich
mechanizméw opiera si¢ w duzym stopniu na badaniach zmian powierzchni i mi-
krostruktury stykéw po pracy lukowej. Duzy wplyw na erozj¢ tukowsq i rezystancj¢
zestykowa ma sklad chemiczny oraz mikrostruktura materialu kompozytowego
stykow.

W artykule przedstawiono wyniki badan wlasciwosci fizycznych i mikrostruktury
kompozytéw Ag-WC wytworzonych przez autoréw réznymi metodami oraz wyniki
badan erozji tukowej i rezystancji zestykowej stykow o réznej zawartosci weglika
wolframu. Zaprezentowano takze analizg stanu powierzchni stykow po pracy w tuku
elektrycznym.

Wplyw bombardowania jonowego na mikrostrukture i wlasciwosci mi-
kromechaniczne metalicznych nanowarstw na podlozu HDPE

Anna Pigtkowska', Jacek Jagielski', P. Lipinski?, R. Ratajczak®
! Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Polska
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2 Instytut Probleméw Jadrowych Swierk-Otwock
3 Instytut Technologii Polimeréw i Barnikéw, Politechnika £.6dzka,
Inzynieria Materialowa, 5, (2007), 867-871

Nowoczesne materiaty polimerowe znajduja wicle zastosowan, od elementow bio-
medycznych do wielowarstwowych ukladéw elektronicznych. Istotnym problemem
ograniczajacym mozliwosci praktycznego stosowania polimeru jest jego niewielka
twardo$¢ i odpornos¢ na zuzycie. Metalizacja powierzchni polimeru wydaje si¢ by¢
atrakcyjng metoda polepszajaca jego wlasciwoscei funkcjonalne, takie jak: twardosc,
odpornos¢ na zarysowanie i zuzycie, a takze zmieniajaca wlasciwosci chemiczne
Iub elektryczne. Jednakze niskie napigcie powierzchniowe polimeru oraz znaczne
napregzenia naktadanej warstwy powoduja niska adhezj¢ metalu do podtoza i co sig
z tym wiaze niedostateczng odpornos$¢ na $cieranie.

W pracy zaproponowano zastosowanie bombardowania jonowego jonami gazu
oboje¢tnego cienkiej warstwy metalicznej natozonej na podloze z polimeru. We
wezesniejszych publikacjach wykazano wptyw bombardowania jonami powierzchni
polimerow. Zwigkszenie odpornosci na zuzycie oraz zmniejszenie wspdlczynnika
tarcia dobrze predysponuje ta technik¢ do otrzymywania kontrolowanych zmian
wlasciwosci materiatow polimerowych. Poprzez dobdr parametréw procesu mieszania
jonowego, takich jak: rodzaj metalu i grubos¢ warstwy oraz rodzaj, dawka i energia
jondw, mozliwe jest modyfikowanie wlasciwosci strukturalnych 1 mechanicznych
warstwy wierzchniej uktadu metal-polimer.

Tailoring of opitical mode profiles of high-power diode lasers evidenced
by near-field photocurrent spectroscopy

A. Kozlowska', M. Szymanski', E. Pruszynska-Karbownik', M. Bugajski,' R.
Pomraenke?, Ch. Lienau?, J. Renard®, Andrzej Malag*

! Institute of Electron Technology, Al. Lotnikéw 32/46, 02-668 Warszawa, Polska

% Institut fiir Physik Carl von Ossietzky Universitit, 26111 Oldenburg, Germany and Max-
Born Institut Max-Born-Str. 2A, 12489 Berlin, Germany

* Equipe CEA-CNRS-UJF Nanophysique et Semiconductors, DRFMC/SP2M/PSC, CEA-
Grenoble, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France and Max-Born Institut,
Max-Born-Str. 2A, 12489 Berlin, Germany

4 Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych, ul. Wélezynska 133, 01-919 Warszawa,
Polska

Applied Physics Letters 91, (2007), 101103-1-10110-3

Tailoring of optical mode profiles of high-power diode lasers is directly demon-
strated by means of near-field photocurrent spectroscopy. Three double barrier sepa-
rate confinement heterostructures with different confinement geometries are designed
and their optical mode profiles are studied both theoretically and experimentally. The
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near-field spectroscopic results clearly resolve the intended variation in optical mode
width. A remaining discrepancy between the designed and experimentally measured
mode profiles, manifesting itself in the reduction of their evanescent tails, is attributed
to the structure of the antiguiding barrier. The results demonstrate that near-field field
photocurrent spectroscopy is a powerful, nondestructive, and quantitative technique
for optical waveguide inspection in high-power diode lasers.

Energy transfer processes in highly rare-earth-doped planar YAG
waveguides

M. Malinowski", M. Nakielska", R. Piramidowicz', Jerzy Sarnecki’

! Institute of Microelectronics and Optoelectronics, Warsaw University of Technology

* Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Polska

Spectroscopy Letters, 40, 2007, 1-22

We report on the concentration effects on active ion emissions in planar wave-
guides of YAG:RE* (RE = Nd, Yb and Pr) obtained by liquid phase epitaxy on
YAG substrates. Liquid phase epitaxy method, which in contrast to the standard
Czochralski crystal growth technique, allowed high concentration of activator, up
to 10 at. %, to be obtained. We have investigated emission spectra, the dynamics
of the emitting states and the transition line widths in a wide concentration range.
The cross-relxation and up-conversion transfer rates dependence on concentration
was determined.

Response to light charged particles and heavy ions of thin, lage area AE
strip detectors produced by the PPPP process

A. J. Kordyasz!, M. Kowalezyk?, Elzbieta Nossarzewska-Orlowska3, M. Kisielinski?,

E. Kulezycka', Jerzy Sarnecki®, J. Iwanicki’

! Heavy Ion Laboratory, Warsaw University, ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa, Poland

2 Institute of Experimental Physics, University of Warsaw, Warszawa, Poland

3 Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Poland

4 Soltan Institute for Nuclear Studies, Swierk, Poland

Large area thin strip detectors with build-in electric field are among possible cho-
ices to provide radiation-hard detectors for future high-energy physics experiments
and heavy ion applications. Among the advantages of thin detectors with build in
field are the very low detector bias voltage and reduced material cost.

A new technology for silicon detector production called Planar Process Partially
Performed on the Thin Silicon Membrane (PPPP process) is described. Using the
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method the transmission AE, 52 and 22 pm thick strip detectors operated at 5 V
bias potential were produced and tested. The n~ -n" structures produced by about
50 pum of high resistivity (2000 Qcm) layer epitaxially grown on 400 um of low
resistivity substrate were used for the detector construction. The n™ -n" wafers were
manufactured in the Institute of Electronic Materials Technology.

The detectors performance as E-AE telescopes (associated with an independent
400 um £ detector) was tested using the light charged particles form the reaction
BC(N, X) and heavy ions (Li, Be, B, C, N) produced in the *B(**N,X) reaction at
89.6 MeV beam energy. An energy resolution of the AE detector measured with the
6.05 and 6.09 MeV a-particles from 2?Bi was about 110 keV.

This paper describes the new technological approach used for fabrication of
the devices and reports some results from light charged particles and heavy ion
measurements.

Carbon-encapsulated magnetic nanoparticles based on Fe, Mn, and Cr
for spintronics applications

J. Szezytko', Osewski P.!, M. Bystrzejewski’, Jolanta Borysiuk®, Agnieszka Grabias®,
A. Huczko? H. Lange?, A. Majhofer', A. Twardowski'

! Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics, Warsaw University, ul. Hoza 69,
00681 Warszawa, Poland

2 Department of Chemistry, Warsaw University, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Poland

* Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Poland

Acta Physica Polonica A, 112, 2, (2007), 305-310

We succeeded in the arc-plasma synthesis of carbon-encapsulated Fe, Cr, and
Mn-based nanoparticles. The transmission electron microscopy, Mossbauer spectra
(of iron) and SQUID magnetometry results demonstrate that the products of the
synthesis contain metals and its carbides. The nanoparticles show ferromagnetic
or superparamagnetic behavior at high temperatures, which is demanded for nano-
spintronics applications.

Chemical analysis of GdCa, O(BO,), by XPS method

E. Talik!, M. Kruczek'?, Anna Pajaczkowka?, Andrzej Klos?, Eduard Loiko?, Ludwika
Lipinska?

! Institute of Physics, University of Silesia, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, Poland
? Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Poland

The XPS examination of GdCa,O(BO,), revealed that the chemical composition
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of the crystals grown by the Czorchralski method using of the sol-gel GACOB nano-
powder as a starting material have the stoichiometric composition and the smallest

carbon contamination in pomparision with crystals grown from oxides.
Journal of Alloys and Compounds 442, (2007), 282-285

Ion bombardment of polyethylene - influence of polymar structure

D. M. Bielinski', D. Tranchida?, Piotr Lipinski', Jacek Jagielski*!, Andrzej Turos**

! Institute of Polymer and Dye Technology, Technical University of Lédz, ul.
Stefanowskiego 12/16, 90-924 1.6dz, Poland

2 Department di Ingegneria Chimica del Processi e dei Universitd di Palermo, Viale delle
Scienze, 90-128 Palermo, Italy

* Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,
Poland

4 The Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies, 50-400 Swierk/Otwock, Poland
Vacuum, 81, (2007), 1256-1260

Polyethylenes of various macromolecular and supermolecular structures were
studied from the point of view of their susceptibility to an ion beam treatment. An
influence of molecular weight (M, ), molecular weight distribution (M /M ) and the
degree of branching were compared within the set of low-density polyethylenes
(LDPE) studied. An influence of the length of branches was compared between
LDPE, linear low-density (LLDPE) and high-density (HDPE) polyethylenes. An
influence of the degree of crystallinity and the morphology of a crystalline phase
were compared for HDPE samples solidified under various thermal conditions
and ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Plate polymer targets
~2 mm were bombarded with 100 keV He" or 130 keV Ar” ions (dose of 10™-10'
ions/cm?; ion energy stream density <0.1 pA/cm?), micromechanical properties of
their surface layer (hardness, mechanical modulus and elastic recovery) determined
and compared to the virgin materials.

Ar® ion beam bomardment generally lowers micromechanical properties of the
polyethylenes, whereas He" ion beam treatment makes them higher. The effect is
the stronger the higher the molecular weight of polyethylene. However, a long chain
branching adversely affects the modification. The degree of crystallinity facilitates
an ion beam bombardment from the point of view of micromechanical properties
of the materials, however, also the morphology of a crystalline phase was found to
play a role.
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Gtéwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatéw Elektro-
nicznych — prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych
dotyczqcych: technologii otrzymywania i efektywnego wykorzystania
materiatéw elektronicznych.

Dziatania te dotyczq nastepujgcych materiatéw i zwigzkéw
pétprzewodnikowych: (Si, GaAs, GaP InAs, InP): epitaksjalne warstwy
pétprzewodnikowe (Si, GaAs. GaF InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGaAlP
GaAlAs, InAlAs); materiaty laserowe (YAP YAG: Nd. Er; Pr, Ho, Tm, Cr):
epitaksjalne warstwy YAG; materialy elektrooptyczne i piezoelekiryczne
(kwarc. LiNbOj3, LiTaOs, Li,B4O;); materiaty optoelektroniczne
i nieliniowe (CaFy, BaFy, boran baru BBO); materialy podiozowe pod
wysokotemperaturowe warstwy nadprzewodzqce (SrlaGaOy, SrLaAE)4,
CaNdAIO,, NdGaOs); materialy i ksztattki ceramiczne (Al,Os, Y,0;,
ZrO,, SisNy); szkla o zadanych charakterystykach spektralnycﬁ i aktywne
wlékna $wiattowodowe i obrazowody; kompozyty metalowo-ceramiczne;
zlgcza  zaawansowanych materiatéw ceramicznych  (SisNy,  AIN)
i kompozytéw z metalami; kompozyty metalowe i czyste metale (Ga, In,
Al, Cu, Zn, Ag, Sb); pasty do uktadéw hybrydowych; oraz zastosowania
ich w podzespotach: diog’y Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery,
fotodetektory; filtry i rezonatory z akustyczng falg powierzchniowq; mos(i
chromowe Jc,) fotolitografii.

Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH, takich jak:
fotolitografia, ellektrono?itografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka
termiczna oraz charakteryzacja materiatéw (spekirometria mas i Méss-
bavera, FTIR, EPR, ICP RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa,
wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS,
PITS, mikroskopia optyczna i elektronowa; charakteryzacja ponespoléw

elektronicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania
i szuméw).
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